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1、公司概况 

发展历史：内存接口芯片市场十余年深耕 

主要业务：云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案 

股权结构：较分散，无控股股东 

高管背景：行业经验丰富，专业结构互补 
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发展历史：内存接口芯片市场十余年深耕 
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2004 
• 澜起科技由杨崇和博士和 Stephen Kuong-lo Tai 共同创立，由 Montage Group 独资设立，总部设在上海。 

2006 
• 完成第二轮融资，获得由永威投资有限公司和 Intel 投资公司领头的 $10M 的资金。 

2013 
•  在美国纳斯纳克股票交易所上市。 

2014 
• 被指控财务造假。虽然最终调查结果是指控不实，但澜起科技最终还是从纳斯达克摘牌。 

2016 
• 和 Intel 公司及清华大学合作，研发津逮®服务器 CPU。 

公司logo 

资料来源：公司官网 
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 主要产品：内存接口芯片，津逮®服务器平台（推广中)（ 2017 年完成了消费电子芯片业务资产转让） 

 主要客户：富昌电子，海力士，海太半导体，金士顿，淇诺科技，三星电子和中电器材等 

 应用领域：数据中心服务器 

主要业务：云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案 

5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018

津逮®服务器平台 

消费电子芯片 

内存接口芯片 

芯片层 

• 计算芯片 

• 存储芯片 

硬件层 

• 服务器 

• 存储阵列 

• 网络设备 

基础设施 

• 传统数据

中心 

• 云计算数

据中心 

应用层 

• 云计算 

• 人工智能 

• 物联网 

公司所在产业链 

资料来源：公司招股说明书 

公司收入结构（按产品） 

资料来源：公司招股说明书 
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存储器产业链 

资料来源：长江存储 
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主要业务：云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案 

主要产品 1：内存接口芯片 

 内存接口芯片是内存条的核心器件，用于提升 CPU 存取内存数据的速度及稳定性。 

 公司是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存缓冲完整解决方案的主要供应商之一。 

 下游客户：三星电子，海力士，美光科技为代表的内存模组制造商 
 

公司内存接口芯片及应用领域 

资料来源：公司招股说明书 
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主要业务：云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案 
 
主要产品 2：津逮®服务器平台 

 一款高性能的安全可控可信服务器平台，主要由津逮®服务器 CPU 和混合安全内存模组组成。 

 公司已于 2018 年底成功推出了第一代津逮®服务器平台产品，目前还处于市场推广阶段，是公司

未来三年的重点发展方向之一。 

 下游客户：联想、长城等国内知名企业，适用于对数据安全有较高要求的数据中心 
 

Intel  
CPU 

津逮®服务器 CPU 

DRAM 
内存颗粒 

澜起 
内存接口芯片 

混合安全内存模组 

清华处理器 
（RCP）算法 

津逮®服务器平台 

资料来源：公司招股说明书，光大证券研究所 

Intel CPU 占成本 90% 

津逮®服务器平台 

资料来源：公司招股说明书，光大证券研究所 
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股权结构：较分散，无控股股东 
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 中电投控为第一大股东，占股本的 15.904%。 

 其他持有发行人 5% 以上股份的股东为WLT，珠海融英，上海临理，Intel Capital，中证投资。 

公司股权结构（201906） 

资料来源：公司招股说明书 
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高管背景：行业经验丰富，专业结构互补 
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姓名 职务 介绍 

杨崇和 博士 董事长兼首席执行官 
美国俄勒岗州立大学电子与计算机工程学硕士及博士。 
曾在美国国家半导体等公司从事芯片设计研发工作；曾任上海贝岭新产品研发部负责人； 
1997 年，与同仁共同创建了新涛科；2004 年至今，任公司董事长兼首席执行官。 

Stephen Kuong-Io Tai 董事兼总经理 
约翰霍普金斯大学电子与计算机工程学士，斯坦福大学电子工程学硕士。 
曾任 Sigmax Technology 公司资深设计工程师；参与创建了 Marvell 科技集团并任该公
司的工程研发总监；2004 年至今，任公司董事兼总经理。 

梁铂钴 总经理兼董事会秘书 合肥工业大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士。 
曾任上海浦东科技投资有限公司投资总监。现任总经理兼董事会秘书。 

苏琳 副总经理兼财务负责人 复旦大学学士。 
曾任道康宁（张家港）有限公司财务总监。现任澜起科技副总经理兼财务负责人。  

山岗 市场应用技术部负责人 
北京航空航天大学电子与通信系统硕士。 
曾任新涛科技设计经理。现任澜起科技市场应用技术部负责人。  

常仲元 博士 科技研发部负责人 
比利时鲁汶大学微电子学博士。 
曾任IDT副总裁，上海贝岭首席技术官。2013 年 7 月至今，任科技研发部负责人。 

史刚 科技运营部负责人 
复旦大学电子工程系微电子硕士。 
曾任职于上海先进半导体、新涛科技、Diodes Inc。现任科技运营部负责人。 

公司主要高管及介绍 

资料来源：公司招股说明书 
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2、财务分析 

 营业规模：2018收入 17.58 亿元（ YOY+43.19% ）、净利润 7.37 亿元（ YOY+112.41% ） 

 盈利能力：2018主营业务毛利率 70.54% 、净利率 41.92% 

 研发能力：2018研发费用 2.77 亿元 （占营收16%）、研发人员占比 70.98% 

 销售模式：直销为主，下游大客户集中度高 
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 2018 年营收为 17.58 亿元，同比增长 43.19%； 

 2018 年净利润 7.37 亿元，同比增长 112.41%。 

 主要增幅来源于内存接口芯片的销售。 

营业规模：收入 17.58 亿元（ YOY+43.19% ）、净利润 7.37 亿元（ YOY+112.41% ） 
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资料来源：wind 
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盈利能力：2018毛利率 70.54% 、净利率 41.92% 
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 2018 年毛利率为 70.54%，同比增长 17pct； 

 2018 年净利率为 41.92%，同比增长 14pct； 

 主要是由于公司 2017 年转让消费电子芯片业务资产所致。 
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资料来源：wind 
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 2018 年公司研发费用 2.77 亿元，占营收比例高达 16%。 

 2018 年公司研究人员共计 181 名，员工占比为 70.98%。 

 公司持续保持高研发投入，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化。 

研发能力：研发费用 2.77 亿元 、研发人员占比 70.98% 
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公司研发项目及研发人员 

资料来源：公司招股说明书 
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销售模式：直销为主，下游大客户集中度高 
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 内存接口芯片销售模式：直销为主 

 2018 年大陆地区收入占比达 77%。 

 2018 年前五大客户营收占比 90% 以上。 

资料来源：wind 
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3、行业分析 

 行业简介：DDR4 已成为主流， DDR5 即将来临 

 市场空间：内存接口芯片增速高于服务器市场的增速 

 竞争格局：澜起科技、IDT 和 Rambus 主导市场 

 公司优势：技术驱动确保领先地位 
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行业简介： DDR4 已成为主流， DDR5 即将来临 
 

 内存接口芯片用于满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 最近三年，DDR4 

技术的发展进入了成熟期，成为了内存市场的主流技术。 

 DDR5 内存接口芯片相比于前一代 DDR4 内存接口芯片，可以支持更高的速率以及更低的电压。

2018 年底，全球各大主要内存芯片厂商已经公布了各自的 DDR5 研发进度，预计 DDR5 于 2020 年

开始导入市场。 

资料来源：长江存储 

全球DRAM产品结构 

DDR2 DDR3 DDR4 Mobile Graphics DDR5 

世代 技术特点 主要厂商 
研发时间
跨度 

DDR2 最低可支持1.5V工作电压 
TI (德州仪器)、Intel、
西门子、Inphi、澜起科
技、IDT等 

2004年-
2008年 

DDR3 
最低可支持1.25V工作电压，
最高可支持1866 MT/s的运
行速率 

Inphi, IDT、澜起科技、 
Rambus,、TI (德州仪器)
等 

2008年-
2014年 

DDR4 
最低可支持1.2V工作电压，
最高可支持3200MT/s的运
行速率 

澜起科技、IDT、
Rambus. 

2013年-
2017年 

DDR5 

最低可支持1.1V工作电压，
可实现4800MT/s的运行速
率，并在此产品基础上，继
续研发5600MT/s, 
6400MT/s的产品 

澜起科技、IDT、
Rambus. 

2017年至
今 

内存接口芯片发展历程 

资料来源：公司招股说明书 
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市场空间：受惠5G商转带动，2020年全球服务器出货将攀高峰 
 
 
 

 根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出，2019年全球服务器市场预估仍持续成

长，但在经济景气循环影响与全球大环境不确定性的压力下，2019年服务器出货较2018年略

微收敛，来到3.9%。 

 随着5G开始商转，无论是电信业者还是网络服务提供者，对于服务器的需求都将会逐渐提

升，预期2020年服务器出货将会达到高峰。 

全球服务器出货量（万台） 

资料来源：wind 
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市场空间：2018年5.8亿美元，增速高于服务器市场的增速 
 
  公司招股说明书中表示，根据 IDT 和 Rambus 定期报告公开披露数据和澜起科技相关收入

推算，2018 年全球内存接口芯片市场规模约为 5.7 亿美元。 

 由于内存接口芯片的价格较为稳定，其市场规模的增长主要来源于内存出货量的增加。相比

于全球服务器出货量的增长，由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，服务器中配

置内存数量也随之增长，导致内存接口芯片的增长率高于服务器市场的增速。 

 未来内存接口芯片市场规模的增长将来源于服务器市场量的增长+ DDR4向 DDR5升级 。 

资料来源：公司招股说明书 

内存接口芯片市场竞争格局 
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 现阶段从事研发并量产服务器内存接口芯片的仅有 3 家公司，分别为澜起科技、IDT 和 

Rambus。 

 DDR4时代，公司发明了 DDR4 全缓冲“1+9” 架构，最终被 JEDEC国际标准采纳。 

 2018年澜起科技和 IDT 在内存接口芯片市场占有率较为接近， Rambus 占比则相对较小。 

竞争格局：澜起科技、IDT 和 Rambus 主导市场 
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资料来源：澜起科技 

澜起科技, 45% 

IDT , 37% 

Rambus, 12% 

其他, 6% 

2018内存接口芯片市场竞争格局 
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公司优势：技术驱动确保领先地位 
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 持续的创新研发能力与领先的技术优势 

公司发明了 DDR4 全缓冲“1+9” 架构，最终被 JEDEC国际标准采纳。澜起科技凭借具有自主知识产权

的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，同时

正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方

案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。截至2019年6月， 公司已获授权的国内外专利达 90 

项。 

 

 领先的市场地位和客户资源 

经过 10 多年的发展和积淀，公司已成为国际知名的芯片设计公司，目前公司核心产品广泛应用于各类服

务器， 直接服务于 DRAM 市场中的主要参与者， 终端客户涵盖众多知名的国内外互联网企业及服务器

厂商，在内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位，实现国内自主研发产品在该领域的突破。 

 

 全球化的产业布局 

公司不仅扎根中国，还在美国硅谷、韩国等地建立了分支机构或办事处，派驻工程师及销售人员直接对接

众多国际产业巨头，深入了解行业发展及技术水平变化趋势，亲身经历整个行业变更，把握瞬息万变的行

业动态及创新方向，有效地提升了公司的国际市场影响力及研发效率。 



1、公司概况 

2、财务分析 

3、行业分析 

4、募投项目 

5、风险提示 
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4、募投项目 

 募投项目：升级现有产品，研发人工智能芯片 
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募投项目：升级现有产品，研发人工智能芯片 
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 新一代内存接口芯片研发及产业化项目 - 在公司现有内存接口芯片产品的基础上，开展新一代 

DDR4 内存接口芯片、 面向 DDR5 寄存式双列内存模组（RDIMM）和减载双列直插内存模组

（LRDIMM）的 DDR5 内存接口芯片的研发。  

 津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目 - 对公司津逮®服务器 CPU 及其平台进行技术升级，

包括可重构计算处理器及混合安全内存模组的升级研发。 

 人工智能芯片研发项目 - 凭借公司在高速、低功耗、 内存子系统芯片设计领域的技术和人才基础，

开发用于云端数据中心的 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。本项目的投入包括购置研发所需的场地和设

备，以及研发过程中所需的产品试制费、测试费以及研发人员工资等。 
 

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投入金额 建设期 第一年 第二年 第三年 

1 新一代内存接口芯片研发及产业化项目 10.18 10.18 3 年 4.44 2.13 3.60 

2 津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目  7.45 7.45 3 年 2.23 2.74 2.48 

3 人工智能芯片研发项目  5.37 5.37 3 年 2.46 1.16 1.75 

总计 23.00 23.00 9.13 6.03 7.84 

单位：亿元 

资料来源：公司招股说明书 

公司募投项目及建设计划 



1、公司概况 

2、财务分析 

3、行业分析 

4、募投项目 

5、风险提示 



请务必参阅正文之后的重要声明 

风险提示 
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 产品研发风险 

集成电路产业发展日新月异，技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新，同时对市场

进行精确的把握与判断，不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化，赢得和巩固公司的竞

争优势和市场地位。 

 

 客户集中度较高风险 

公司的主营产品为内存接口芯片，内存接口芯片下游为 DRAM 市场， 主要客户覆盖了该市场的国际龙头

企业，公司客户集中。如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求，则公司将存在不能持续、

稳定的开拓新客户和维系老客户新增业务的可能，从而面临业绩下滑的风险。 



谢谢观看 !  
THANK YOU! 

耿正 

联系人 

电子邮件：gengzheng@ebscn.com 

联系电话： 021- 52523862 

刘凯 

分析师 

执业证书编号：S0930517100002 

电子邮件：kailiu@ebscn.com 

联系电话： 021- 52523849 

光大证券研究所电子研究团队 

王经纬 

联系人 

电子邮件：wangjingwei@ebscn.com 

联系电话： 0755- 34945524 
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